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NPN 硅外延晶体管

YXC5200

特征及用途：

高集电极电压：VCEO=230V (min)。

与YXA1943 互补。

主要应用于功率放大器。

产品外形和等效电路图： 

外形图 等效电路图 

 
 

 

最大额定值： 

参数 符号 范围 单位 

集电极—发射极直流电压 VCBO 230 V 

集电极—发射极直流电压 VCEO 230 V 

发射极—基极直流电压 VEBO 5 V 

最大集电极电流 Ic 15 A 

最大基极电流 IB 1.5 A 

最大集电极耗散功率 PC 150 W 

最高结温 TJ 150 ℃ 

储存温度 TSTG -55～150 ℃ 

 

电参数(除非另有规定：Ta=25℃)： 

符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 

V(BR)CEO IC=10mA,IB=0 230   V 

ICBO VCB=230V, IE=0   5 μA 

IEBO VEB=5V, IC=0   5 mA 

Hfe VCE =5V, IC=1A 80  160  

Hfe VCE =5V, IC=7A 35    

VCE(sat) IC=8A, IB=0.8A   3.0 V 

VBE VCE =5V, IC=7A   1.5 V 

fT VCE=5V, IC=1A 4   MHz 

Cob VCE=10V, IE=0，f=1MHz  145  pF 
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特性曲线： 

IC-VCE hFE – IC 

  

VCE(sat)- IC VBE(sat)- IC 

  

PC-TC SOA 
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产品外形图：  

TO-3PL 
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